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Zadani diplomove prace je spqjeno s aktualni problcmatikou detckce X a
gama zafeni. Pro pevnolatkove detektory tohoto typu je vhodny polovodicovv
material CdT'e a Cd/nTe. Existuje fada udaju o tomto material u , ktere ovsem
nejsou pfehledne konfrontovany s metodami jejich pripravy. Proto je pfinosem
ka/de mefeni zakladnich parametru techto matcralu . technika technologicka
zpusobilost pracoviste, na kterem fesil diplomant zadanou prohlematiku je
popsana konstrukci a technologii mefenych vzorku.

V uvodu jsou uvedeny metody mefeni zakladnich elektrickych
charakteristik CdTe a technologic pripravy vzorku.

Popis soucasneho slavu informaci o paramctrcch nedotovaneho a
dotovaneho CdTe (prehled pfimcsovych hiadin v zakazenem pasu apod. ) je ve
srovnavan s vysledky na materialu vypestovancm ve FU MFF UK.

V teoreticke casti prace jsou uvedeny modcly Shockley-Rcad-IIall
model, Poissnova rovnice, vztahy pro diftovu difuzi a teorie mereni h lubokych
hiadin mctodou PICTS (photo-induced current transient spcctroscopy). Tato cast
ncnf zretelne navazana na experimentalni vysledky.

V experimentalni casti byly zmereny nasledujici vzorky pfipravene
jednou technologii. Jeden vzorek nedotovany, dalsi dotovany (2xCl, 3xSn, lx
(Je).
Nedotovany byl zkouman PICTS, Lx-A a spektralne, vzorky s naslcduj ic imi
dotacemi:
Sn dotace - Spektra, Lx-A, C\e - Spektra, Lx-A, PICTS, Ge dotace -
PICTS, Spektra,



Souhrn vysledku mefeni a diskuse se zabyva vyhodnocenim dat
ziskanych mctodikou PICTS , kde formou Arheniovych grafu zpracoval
diplomant data z mefeni 4 ruznych vzorku.
Provedena mefeni' PICTS ukazuji na nektere hladiny, ktere koresponduji s udaji
v uvadene literatufe.
Mefeni Lux -- A byly konfrontovany s mefenim PICTS. Mefeni zakladnich
fotoelektrickych spektralnich zavislosti se obtizne komparuji s daty
pfedchazejicich mefeni.

V praci je proveden take pokus aplikovat modelovani fotoproudu
pomoci reseni Poissonove rovnice a driftove difuze.

Cilem prace, kterym bylo bylo porozumet vl ivu hlubokych hladin na
fotoelektricke vlastnosti CdTe materialu, a provest mefeni spektralnich
zavislosti, Lux- A a PICTS charakteristik na ruznych vzorcich , ruzne
dotovanych vzorcich CdTe byl splnen.

Zaverem Ize konstatovat, ze diplomova prace splnila vsechny
pozadavky na ni kladene a proto doporucuji po uspesne obhajobe udelit panu
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